* Ve g Germanium-pnp-Hochfre-
GF 121 e A
temperaturen #a von =20 °C bis 165

Abmessungen: Bauform A 4/15 - 4b,
TGL 11811
Masse =~ 0,6 g

Zuldssige Hachstwerte
fir 0a = 45°C
-Ucso = 25V
-Ugeo = 0,5V
-Ucer = 15V

bei N8 < 50

Re

Rt - Rz
mEM = TR
-lc = 10 mA
13 = 11 mA
-ls = 1mA
Piot = 50mW
] = 75¢C
ila = g§5°C

Kennwerte flir #a = 25°C -5 grd Wiarmewiderstand Ry, < 0,6

< 100kQ

grd
mW

Min | Tp | Max | MeBbedingungen

-IcBo 4 pA 75 pA -Ucea = 6V
-lceo 100 pA | -Ucs = 25 V
-Ices 20 uA | =Uce 6V
-Icer 20uA | 9 pA | -Uce = 6V, Rse = 30 kQ
-leBo 100 pA | -Ues =05V

Il

Ubergangsirequenz
fr | 25 MHz | 50 MHz -Uce = 6 V, -Ic = 1 mA




Min | Typ Max [ MeBbedingungen

Vierpolwerte in Emitterschaltung
g1te . 2mS 4 mS |
Citg 100 pF ' 175 pF |
g12e 40 uS | 100 pS i
Ci2a 45pF | 8pF | -Uce=86V, -lc=1 mA, f=10 MHz
| y2te | 22 mS 32 mS i
g22e | 30 uS | 100 S |
C22e 6 pF | 12 pF !
|
Gleichstromverstéirkung
B | 20 |  -UcE =6V, -lc =1mA
Bestellbeispiel fiir einen Transistor Transistor GF 121
* nur fiir Ersatzbedarf verwenden

Kollektor-Reststrom als Funktion der Sperr- Ehen
‘schichttemperatur /
-t =  Grenzwert 1 1000 /
Mittelwert -
X 500
. S B g8V
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Mittlere Kennlinien fir #y == 25°C
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